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1. NMOS FET (Pin 24, 25, 26)

Probe setup>
Pin 24 (Source) ‐ probe 3
Pin 25 (Gate) ‐ probe 2
Pi 26 (D i ) b 1

24

25Pin 26 (Drain) ‐ probe 1

Channel button> 
V1 (VD), I1(ID) ‐mode V, FCTN Var1
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V2 (VG), I2 ‐mode V, FCTN Const
V3 (VS), I3 ‐mode Common, FCTN Const
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Measures button>
V1: 0 ~ 10V, 100mV step
V2: 0, 2, …, 10V
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Display button>
X‐axis: V1, Y‐axis: I1
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2. Diode (Pin 6)

Probe setup>
Pin 6 ‐ probe 3
Copper tape ‐ probe 1

6

Di d (6)

Channel button> 
V1, I1 ‐mode V, FCTN Var1
V3, I3‐mode Common, FCTN Const
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Measures button>
V1: ‐10 ~ 5V, 100mV step
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Display button>
X‐axis: V1, Y‐axis: I1
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3. Resistor (Pin 47, 48)
47

Probe setup>
Pin 47 – probe 1
Pin 48 – probe 2

Channel button> 
V1, I1 ‐mode V, FCTN Var1
V2, I2‐mode Common, FCTN Const
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Serpentine Resistor (47‐48)
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Measures button>
V1: ‐10 ~ 10V, 100mV step
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Display button>
X‐axis: V1, Y‐axis: I1
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37
4. Transmission Line (Pin 37~38,…,44)

38
Probe setup>
Pin 37 – probe 2
Pin 38~44 – probe 1

39 40

Channel button> 
V1, I1 ‐mode V, FCTN Var1
V2, I2‐mode Common, FCTN Const

41
42

, ,

Measures button>
V1: ‐10 ~ 10V, 100mV step

43

Display button>
X‐axis: V1, Y‐axis: I1

44
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RT =2RC+RS*L/W

RT: Total R ()
RC: Contact R ()
RS: Sheet R (/sq)

In addition, 
R =2R +R *L/W

[1]

RT =2RC+RS L/W
=2RS*LT/W+RS*L/W 
=RS/W*(2LT+L)

LT =(C/RS) 

LT: Transfer length (m)
C : Contact resistivity (ohm‐m2)C : Contact resistivity (ohm m )

[1, 2] Refer to the document by searching in google “contact resistance and tlm measurements”

[2]
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5. BJT (Pin 33, 34)

Probe setup>
Pin 33 (Collector) – probe 2
Pin 34 (Emitter) – probe 1
C t (B ) b 3

33

Copper tape (Base) –probe 3

Channel button> 
V1, I1 (IE) ‐mode I, FCTN Const

34
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IC (A) BJT (33, 34) 

, ( E) ,
V2 (VC), I2 (IC) ‐mode V, FCTN Var1
V3, I3 ‐mode Common, FCTN Const

Measures button>
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Measures button>
V2: ‐5 ~ 10V, 100mV step
I1: 0, 5, …, 30mA
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Display button>
X‐axis: V2, Y‐axis: I2
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